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e clektrostatyka cd., kondensatory; e prad elektryczny

1. Obowiazuja niezrobione zadania z poprzedniego zestawu - wrocimy do nich.
2. Metoda obrazéw - nadobowiazkowe: W odleglosci d od srodka uzie-

mionej przewodzacej kuli o promieniu R znajduje sie tadunek punk-

towy . Obliczy¢ potencjal na zewnatrz kuli, sile przyciaggania mie-

dzy tadunkiem @ i kula. Pokaz, ze rozklad gestosci powierzchniowej

tadunku na powierzchni kuli dany jest wzorem:. y
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Naszkicuj linie sit pola oraz sporzadz wykres gestosci tadunku na po-
wierzchni kuli w funkeji kata mierzonego wzgledem odcinka d ($rodek
kuli — tadunek Q) w zakresie 0 — .

Wskaz.: Zamien podany uklad ukladem dwéch tadunkéw punkto-
wych Q, Q' dajacych zerowy potencjal w punktach na sferze o pro-

mieniu R. Uzasadnij, ze tadunek Q' musi leze¢ na prostej laczacej Q

ze $rodkiem sfery. Zagadnienie ma symetrie osiowa, pracuj w ukltadzie

sferycznym (kat ¢ dowolny z uwagi na symetrie):

3. Prosze przygotowaé material dot. zagadnien pojemnosci C' przewodnikéw, kondensatordéw, (wzory na
pojemnos¢ typowych kondensatoréw, kondensatory z dielektrykiem, poltaczenia kondensatorow, energia
zawarta w polu elektrycznym kondensatora, etc.) Zadania z tego zakresu pojawia si¢ nieco péZniej.

4. Zagadnienia dot. opisu pradu stalego, pradu zmiennego, uktad RC'
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